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我们第一次采用水平无籽晶气相生长技术，直接获得了激光二极管的 p-n结，而不需要

退火或扩散杂质。

生长所用的多晶旋源材料是用 99.9999%的元 素 pb， Sn, Te 制备成的。按 着<PbO • S8-

SnOo 12 )50-ð Te SO+ð 化学计量比，称出各元素重量(精确~J O.lmg) ， 然后将它们密封在 5X

1O-6Torr 真空石英管中，在 10000(下熔 20 小时，最后在水中摔火。将合成好的多晶钝碾研

成合适大小的颗粒，再将这些料重新封在预先腐蚀和真空蜡烧过的石英管中， 真空度 5X

10-6Torr 。

典型的生长温度为 8100(左右，生长周期 4-5 天。实验结果表明，如果我们适当地选

择化学计量偏差 8 值、 生长温度、生长后的降温程序以及源料的尺寸，那么我们就不难获得

具有很好重复性的、满意的 p-n 结深度和晶向特征的低位错 Pb1_"Sn"Te 单晶。

将晶体加工成薄片，在 p 面及 n 面作上欧姆接触并解理成激光器管芯，将其安装在特制

的二极管管座上。

二极管激光器固定在国产 Ks-ZL 型致冷机的冷指上。它可以使二极管热沉的温度降低

到 38
0

K。二极管激光器以一个重复频率为 lkc/s，宽度 4μ 电脉冲驱动。激光器的光输出用

液氮致冷的 HgCdTe 探测器探测。探测器的信号经放大由示披器显示。阔值电流由光输出

强度突然增加时的电流值决定，我们的激光器在 3S 0K下，阔值电流大约为 4A 。

由于铅盐半导体可调谐激光器的温度调谐系数比较大，所以，二极管激光器的光谱要在

很稳定的热沉温度下测量。在图 2 中我们示出了 12
0

K 下， O.0003
0

K 温度稳定度时测得的

激光器光谱，它表明激光器是多纵模工作的。

我们直接采用水平无籽晶气相生长方法，制造出了铅盐二极管激光器，采用这种工艺很

容易制备出高质量单晶，从而保证激光器有很好的重复性和稳定的特性。我们有几个激光器

可高于徊。K ， 20% 占空比下工作，这表明 z 如果将激光器做成条形结构，降低工作电流，那

么，连续运转是可能的.
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